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RECTIFICADORES CONTROLADOS

Operación de Semiconductores 

en modo conmutación

DIODO TIRISTOR (SCR)

Diodo / SCR:
• Gran capacidad de sobrecarga de corriente
• Elevado MTBF
• Gran capacidad de bloqueo de tensión
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Rectificadores NO controlados

P=1 (un pulso por ciclo)

P=2 (dos pulsos por ciclo)
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P=3 (tres pulsos por ciclo)
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Rectificadores NO controlados

P=6 (seis pulsos por ciclo)
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P=12 (doce pulsos por ciclo)
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P=6 – Alpha=25
Cómo controlar el valor 

promedio de salida?
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P=6 – Alpha=80
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MODELO DE CALCULO DE VALOR MEDIO EN CCM

MARCO SINCRONICO 
DE REFERENCIA
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VALOR MEDIO EN CCM RIPPLE PP EN CCM

RIPPLE PP EN CCM
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RECTIFICADOR CON 
DIODO DE RUEDA LIBRE 

EN CCM

TENSION RECTIFICADA PROMEDIO EN 
CCM C/DIODO DE RUEDA LIBRE
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EFECTO DE LA 
INDUCTANCIA DE RED

Modelo de Análisis 
Transitorio
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CORRIENTES DE RED


